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Introducao
?

Relacbes basicas no transistor:
e Tensao base-emissor;
 Corrente de emissor;
 Corrente de coletor;

« Ganho.

Voe =0,7V
le=(B+1)- 1, =1
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I Ponto de operacao
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Ponto de operacao

|
Operacao naregiéao linear (ativa):
« Juncao base-emissor polarizada diretamente; ON
e Juncao base-coletor polarizada reversamente.

Operacao naregiao de corte:
e Juncao base-emissor polarizada reversamente; OFF
e Juncao base-coletor polarizada reversamente.

Operacao naregiao de saturacao:
« Juncao base-emissor polarizada diretamente; ON
e Juncao base-coletor polarizada diretamente.



Circuito com polarizacao fixa
_
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Exemplo de um amplificador transistorizado com polarizacéao fixa.



Circuito com polarizacao fixa
#
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Circuito completo CC + CA.

Circuito equivalente CC.




Circuito com polarizacao fixa
_

Polarizacéo direta da juncéo base-emissor:
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Circuito com polarizacao fixa
_

Malha coletor-emissor:
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Circuito com polarizacao fixa

_
Exemplo: I, =7 V=7
Vee =+12V . =2 Vg =7
_ =7
T VBC =7 VB o
V. =7
R 2.2 kL2
? "ICY Cz
240 kQ ac
I+ |( output
c, | Iy \ 10 uF
ac )I
input Ve B=50

10 uF /



Circuito com polarizacao fixa
?

Exemplo:
| _VCC — Ve :12—0,7
° R, 240k

= 47,08 1A

l.=0-1,=50-47,08u=2,35mA

V.. =V.. —I.-R.=12-2,35m-2,2k = 6,83V
V.. =V, =0,7V
V.. =V, =6,83V

V.=V, -V_.=0,7-6,83=-6,13V



Circuito com polarizacao fixa
Saturacéao do transistor:
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Circuito com polarizacao fixa
_

Saturacéao do transistor, exemplo:

ICsat — V&
RC

| 12

Csat 2, 2k



Circuito com polarizacao fixa

_

Exercicio: 20V
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Aplicacoes dos BJTs

R hoted

Porta logica inversora:
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Aplicactes dos BJTs

Acionando um relé:
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Aplicactes dos BJTs
—I—

Acionando um relé:
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Aplicactes dos BJTs
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Chave a transistor:
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| Aplicacoes dos BJTs

Porta légica OU:
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Aplicactes dos BJTs
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Porta légica AND:

Vecg OV




Aplicactes dos BJTs

Indicador de nivel de tensao:
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Aplicactes dos BJTs
—I—

Exercicios:

10V

2.4 kQ

LR 180 kQ

oV

Verificar os estados de operacgéo do transistor e desenhar a forma de onda de V.



Aplicactes dos BJTs
—I—

Exercicios:

)

0OV

Determinar os resistores R; e R para o circuito operar com porta logica inversora.



Na proxima aula
P

Sequéncia de conteudos:
1. ldentificac&o de transistores;
2. Teste;
3. Circuitos de polarizacao;
4. Operacao como chave.



